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特に記述のない限り、TA=+25℃、VS=+5V、サンプリング･レート=25MHzです。クロックのデューティ･サイクルは50％、立ち上がり/立ち下がり時間は2nsです。

このデータシートに記載されている情報は、信頼し得るものと考えておりますが、不正確な情報や記載漏れ等に関して弊社は責任を負うものではありません。情報の
使用について弊社は責任を負えませんので、各ユーザーの責任において御使用下さい。価格や仕様は予告なしに変更される場合がありますのでご了承下さい。ここに
記載されているいかなる回路についても工業所有権その他の権利またはその実施権を付与したり承諾したりするものではありません。弊社は弊社製品を生命維持に関
する機器またはシステムに使用することを承認しまたは保証するものではありません。

注：(1)＊印仕様は、ADS801Uと同じであることを示します。(2)dBFSは、フルスケールのdBを表します。  (3)パーセンテージ精度は、内部A/Dのフルスケール･レン
ジ4Vp-pを基準とします。  (4)IMDは、2つの入力信号のうち大きい方を基準とします。ピーク･エンベロープ電力(≈0dB)を基準とする場合、相互変調積は7dB低くな
ります。  (5)ビットの“ロールオーバ”はありません。

分解能 12 12 Bits
仕様温度範囲 TAMBIENT –40 +85 *(1) * ℃

差動フルスケール入力レンジ 両入力、位相差180° +1.25 +3.25 * * V
同相モード電圧 +2.25 * V
アナログ入力帯域幅（–3dB）
　小信号 –20dBFS(2)  入力 +25℃ 400 * MHz
　フルパワー 0dBFS  入力 +25℃ 65 * MHz
入力インピーダンス 1.25 4 * MΩ pF

ロジック･ファミリ TTL/HCT互換CMOS TTL/HCT互換CMOS
変換コマンド 変換開始 立ち下がりエッジ 立ち下がりエッジ

精度(3)

ゲイン誤差 +25℃ ±0.6 ±1.5 * * %
全温度 ±1.0 ±2.5 * * %

ゲイン温度係数 ±85 * ppm/℃
ゲインの電源除去 ∆+VS=±5% +25℃ 0.03 0.15 * * %FSR/%
入力オフセット誤差 全温度 ±2.1 ±3.0 * * %
オフセットの電源除去 ∆+VS=±5% +25℃ 0.05 0.15 * * %FSR/%

サンプリング･レート 10k 25M * * サンプル/s
データ待ち時間 6.5 * 変換サイクル

微分直線性誤差
　f=500kHz +25℃ ±0.3 ±1.0 ±0.4 * LSB

0℃～+85℃ ±0.4 ±1.0 ±0.5 * LSB
　f=10MHz +25℃ ±0.3 ±1.0 ±0.4 * LSB

0℃～+85℃ ±0.4 ±1.0 ±0.5 * LSB
ノー･ミッシング･コード 0℃～+85℃ 保証 保証 LSB
積分直線性誤差 (f=500kHz) 全温度 ±1.7 * LSB
スプリアスフリー･ダイナミック･レンジ (SFDR)
　f=500kHz（–1dBFS入力） +25℃ 63 77 * * dBFS

全温度 62 73 * * dBFS
　f=10MHz（–1dBFS入力） +25℃ 57 61 * * dBFS

全温度 55 61 * * dBFS
ツートーン相互変調歪 (IMD)(4)

　f=4.4MHzおよび4.5MHz (–7dBFS、各トーン) +25℃ –64 * dBc
全温度 –63 * dBc

信号対雑音比 (SNR)
　f=500kHz（–1dBFS入力） +25℃ 64 66 62 64 dB

全温度 61 64 59 * dB
　f=10MHz（–1dBFS入力） +25℃ 62 65 * * dB

全温度 58 64 * * dB
信号対 (雑音+歪) (SINAD)
　f=500kHz（–1dBFS入力） +25℃ 63 66 61 64 dB

全温度 60 63 58 * dB
　f=10MHz（–1dBFS入力） +25℃ 56 59 * * dB

全温度 54 58 * * dB
微分ゲイン誤差 NTSCまたはPAL +25℃ 0.5 * %
微分位相誤差 NTSCまたはPAL +25℃ 0.1 * degrees
アパーチャ･ディレイ時間 +25℃ 2 * ns
アパーチャ･ジッタ +25℃ 7 * ps rms
過電圧復帰時間(5) 1.5×フルスケール入力 +25℃ 2 * ns
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特に記述のない限り、TA=+25℃、VS=+5V、サンプリング･レート=25MHzです。クロックのデューティ･サイクルは50％、立ち上がり/立ち下がり時間は2nsです。

+VS .......................................................................................................... +6V
アナログ入力................................................................... 0V～(+VS+300mV)
ロジック入力................................................................... 0V～(+VS+300mV)
ケース温度 ......................................................................................... +100℃
接合部温度 ......................................................................................... +150℃
保存温度............................................................................................. +125℃
高電位基準電圧(REFT)への外部印加電圧............................. +3.4V（最大）
低電位基準電圧(REFB)への外部印加電圧 ............................ +1.1V（最小）

注：定格を超えるオーバーストレスは、デバイスに永久的な損傷を与えます。

ロジック･ファミリ TTL/HCT互換CMOS TTL/HCT互換CMOS
ロジック･コーディング ロジック選択可能 立ち下がりエッジ 立ち下がりエッジ
ロジック･レベル ロジック“ロー”、 全温度 0 0.4 * * V

CL＝15pF（最大）
ロジック“ハイ”、 全温度 +2.5 +VS * * V
CL＝15pF（最大）

3ステート･イネーブル時間 20 40 * * ns
3ステート･ディスエーブル時間 全温度 2 10 * * ns

電源電圧：+VS 動作時 全温度 +4.75 +5.0 +5.25 * * * V
電源電流：+IS 動作時 +25℃ 54 65 * * mA

動作時 全温度 54 68 * * mA
消費電力 動作時 +25℃ 270 325 * * mW

動作時 全温度 270 340 * * mW
熱抵抗、θJA
　28ピンSOP 75 * ℃/W
　28ピンSSOP 50 * ℃/W

*印仕様は、ADS801Uと同じであることを示します。

ADS801U 28ピンSOP 217 –40℃～+85℃

ADS801E 28ピンSSOP 324 –40℃～+85℃

注：(1)詳細図および寸法表は、データシートの巻末を参照して下さい。
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　Top View SOP/SSOP
1 GND グランド
2 B1 ビット1、最上位ビット
3 B2 ビット2
4 B3 ビット3
5 B4 ビット4
6 B5 ビット5
7 B6 ビット6
8 B7 ビット7
9 B8 ビット8
10 B9 ビット9
11 B10 ビット10
12 B11 ビット11
13 B12 ビット12、最下位ビット
14 GND グランド
15 +VS +5V電源
16 CLK 変換クロック入力、50％デューティ･サイクル
17 +VS +5V電源
18 OE ハイは高インピーダンス状態。ローまたはオープンでは通常

動作。内部プルダウン抵抗。
19 MSBI 最上位ビット反転。ハイはMSBが反転されたバイナリ2の

補数出力 (BTC)。
ローまたはオープンではストレート出力(SOB)。内部プル
ダウン抵抗。

20 +VS +5V電源
21 REFB 低電位基準電圧バイパス。内部+1.25V基準電圧の外部バイ

パス用。
22 CM 同相モード電圧。(REFT+REFB)/2で求まる。
23 REFT 高電位基準電圧バイパス。内部+3.25V基準電圧の外部バイ

パス用。
24 +VS +5V電源
25 GND グランド
26 IN 非反転入力
27 IN 反転入力
28 GND グランド

tCONV 変換クロック時間 40 100µs ns
tL クロック･パルス“ロー” 19 20 ns
tH クロック･パルス“ハイ” 19 20 ns
tD アパーチャ･ディレイ 2 ns
t1 データ･ホールド時間 C

L
 = 0pF 3.9 ns

t2 新データ･ディレイ時間 C
L
 = 15pF max 12.5 ns

注：(1) “　 ” は、低速のサンプリング･レートで広がる波形の部分を示します。
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特に記述のない限り、TA=+25℃、VS=+5V、サンプリング･レート=25MHzです。クロックのデューティ･サイクルは50％、立ち上がり/立ち下がり時間は2nsです。
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特に記述のない限り、TA=+25℃、VS=+5V、サンプリング･レート=25MHzです。クロックのデューティ･サイクルは50％、立ち上がり/立ち下がり時間は2nsです。
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° 

+FS (IN =+3.25V、IN =+1.25V) 111111111111 011111111111
+FS –1LSB 111111111111 011111111111
+FS –2LSB 111111111110 011111111110
+3/4フルスケール 111000000000 011000000000
+1/2フルスケール 110000000000 010000000000
+1/4フルスケール 101000000000 001000000000
+1LSB 100000000001 000000000001
バイポーラ･ゼロ (IN =IN =+2.25V) 100000000000 000000000000
–1LSB 011111111111 111111111111
–1/4フルスケール 011000000000 111000000000
–1/2フルスケール 010000000000 110000000000
–3/4フルスケール 001000000000 101000000000
–FS+1LSB 000000000001 100000000001
–FS (IN =+1.25V、IN =+3.25V) 000000000000 100000000000

注：シングル･エンド入力モードでは+FS = +4.25V、–FS = +0.25Vになります。
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Full Scale = +0.25V with internal references.

注：(1)フィリップス社のBAS16ダイオードまたは同等品
を使用することができます。(2)電源のバイパスは示され
ていません。
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注：(1)全てのコンデンサは、実装上で可能な限りピンに近付けて下さい。
セラミックX7R表面実装コンデンサまたは同等品を推奨します。
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BBJ990802K

INCHES MILLIMETERS
DIM MIN MAX MIN MAX

A .0926 .1043 2.35 2.65
A1 .004 .0118 0.10 0.30
B .013 .020 0.33 0.51
C .0091 .0125 0.23 0.32
D .6969 .7125 17.70 18.10
E .2914 .2992 7.40 7.60
e .050 BASIC 1.27 BASIC
H .398 .419 10.11 10.65
h .010 .0295 0.25 0.75
L .020 .040 .508 1.02
N 28 28
∝ 0° 8° 0° 8°

パッケージ番号217―28ピンSOP

INCHES MILLIMETERS
DIM MIN MAX MIN MAX

A — .079 — 2.00
A1 .002 — 0.05 —
A2 .065 .073 1.65 1.85
b .009 .015 0.22 0.38
c .004 .010 0.09 0.25
D .390 .413 9.90 10.50
E .291 .323 7.40 8.20

E1 .196 .220 5.00 5.60
e .0256 BASIC 0.65 BASIC
L .022 .037 0.55 0.95

L1 .049 REF 1.25 REF
N 28 28
θ 0° 8° 0° 8°
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